EUniorn

SEMIGDNDUBTDR

przetgczniki analogowe i cyfrowe

zabezpieczenia przed ESD i filtry EMI

rozwigzania do zarzgdzania zasilaniem

interfejsy i rozwigzania do integracji systemoéw

Autoryzowany Dystrybutor

@S

MICROS



Spis tresci

0 Union Semiconductor 2
Linie produktéw Union Semiconductor 2
Gama produktéw do nadzorowania zasilania 3
Nadzorowanie zasilania z watchdogiem i opcjg resetowania recznego UM706/UM708/UM813 4
3-pinowe uktady resetowania mikroprocesoréw UM809/UM810/UM803 5
Translatory pozioméw 5
Dwukierunkowy translator pozioméw z wyjsciem typu Push-Pull 6
Dwukierunkowy translator poziomoéw z wyjsciem typu Open-Drain i Push-Pull UM3202/UM3204 7
Gama produktéw z zakresu interfejsow 7
Uktady interfejsowe z serii RS232 8
Transceivery RS-232 z zabezpieczeniem fail-safe zasilane napieciem od 3.0V do 5.5V UM3232/UM3222/UM3221 8
Uktady interfejsowe z serii RS485/RS422 9
Transceivery RS485 z zabezpieczeniem przed ESD na poziomie +/-15kV, ograniczeniem slew-rate i zabezpieczeniem fail-safe UM3085/UM3088 9
Gama produktéw z zakresu zasilania 10
Przetwornice podwyzszajagce DC/DC 10
Przetwornice obnizajgce DC/DC 10
Synchroniczna przetwornica obnizajgca DC/DC, 600mA, 1.2MHz UM3501 11
Przetwornica obnizajgca DC/DC z wyborem trybu pracy UM3510 11
Sprawno$¢ UM3510 w trybie PWM/PFM (0) i w trybie wymuszonego PWM (1) 11
Synchroniczna przetwornica obnizajgca DC/DC, 2A, 18V UM5482 12
Przetwornica podwyzszajgca DC/DC matej mocy UM1660 12
Stabilizatory liniowe 13
Stabilizator LDO o bardzo niskim spadku napiecia i szybkiej odpowiedzi impulsowej UM1750 13
Stabilizator LDO o ultraniskim pradzie spoczynkowym UM1550 14
Prad spoczynkowy vs napiecie wejsciowe UM1550 14
Wydajnos¢ PSRR UM1550 14
Filtry EMI 15
Filtry CRC EMI z zabezpieczeniami przed ESD 15
Filtry CLC EMI z zabezpieczeniami przed ESD 16
Filtr EMI dla 8 linii z zabezpieczeniami przed ESD UM8611 16
Produkty ESD 17
Ochrona portéw USB i Ethernet 17
Test USB 2.0 typu wykres oka UM5204 17
Ochrona portu Ethernet i USB UM5204EE 18
Przetaczniki 18
Przetgczniki szerokopasmowe (BW>200MHz) 19
Analogowy przetacznik USB 2.0 typu DPDT UM7222 19

Wysokonapieciowy przetgcznik analogowy o szerokim pasmie UM9636 20




O Union Semiconductor

ELiniorn

SEMICONDUCTOR

Union Semiconductor to firma:

+ zatozona w 2001 roku w Santa Clara;

+ skupiona na projektowaniu i produkcji uktadéw scalonych do przetwarzania sygnatéw mieszanych;

* innowacyjna, z silnym dziatem badan i rozwoju;

* posiadajaca cztery linie produktéw, tacznie ponad 300 podzespotdw;

* bedaca producentem pétprzewodnikéw, spetniajgcych norme ISO 9001:2008;

* majgca swoje oddziaty w Santa Clara, Szanghaju i Hongkongu, zas centra projektowe w Santa Clara i Szanghaju;
+ 0 przychodach: 45,9 min USD (rok fiskalny 2015);

Linie produktéw Union Semiconductor

Linie produktow
Union Semiconductor

rozwigzania do zarzadzania zabezpieczenia przed ESD przetaczniki analogowe
zasilaniem i filtry EMI i cyfrowe

interfejsy i rozwigzania
do integracji systemow

analogowe przetagczniki

interfejsy réznicowe

3 . transmisji danych
ogdlnego przeznaczenia

— stabilizatory liniowe — drabinki filtrow EMI — audio/zasilania RS485/422
zabezpieczenia wej$é . -
— stabilizatory impulsowe — i wyjs$¢ przed ESD || przefaczniki do szybkiej interfejsy RS232

zabezpieczenia szybkie wysokonapieciowe

— uktady nadzorujgce — portéw USB przed ESD — przeiacznllklublnarne
do transmisji danych

translatory poziomow
CMOS

zabezpieczenia portow

o przetaczniki zasilania | sieci Ethernet przed ESD

translatory poziomoéw typu

Open Drain




Gama produktéw do nadzorowania zasilania

produkty
do nadzorowania
zasilania
reset po wtgczeniu
watchdog P . q.
zasilania
obstuga resetowania
RESET aktywny RESET aktywny obstuga 9 - .
. o . recznego poprzez wyjscie typu wyjscie typu
stanem wysokim stanem niskim resetowania . .
. . . przytrzymanie Push-Pull Open-Drain
(tryb Active High) (tryb Active Low) recznego .
przycisku
uM708 umao7 uMa809 uUMa803
UM813 UM706
UM811/2 UM821/2 UMS810 UMB805
Limit czasu Limit czasu Temperatura
Symbol oczekiwania Watchdog zadziatania lec(pA) Typ wyjscia ra':: (°0) Obudowa
(min) (ms) Watchdoga pracy
. - . Open-Drain, SO0T23-3
UM803xx Reset po wigczeniu zasilania 140 Nie - 2 et L -40~105 SOT323
. I . Push-Pull, SO0T23-3
UM809xx Reset po wiaczeniu zasilania 140 Nie - 3 Active llow -40~105 SOT323
. I . Push-Pull, S0T23-3
UMB810xx Reset po wigczeniu zasilania 140 Nie - 3 Active High -40~105 SOT323
UMBS05XE Reset po vy*qczemu zasilania plus 140 Nie . 2 Ope_n-Dram, 40~85 SOT143
ogolny reset reczny Active Low
UMST1xE Reset po vy*aczemu zasilania plus 140 Nie . 9 Pugh-PuII, 40~85 SOT143
ogolny reset reczny Active Low
UM812xE Reset po vy*aczemu zasilania plus 140 Nie } 2 Pu_sh-Pl_JII, 40~85 SOT143
ogolny reset reczny Active High
Reset po impulsie recznym o . : Open-Drain, e
UMBOTXXE  4h11gosci 1.68s / 6.725 /10.08s 140 Nie 2 Active Low 40~85 soT43
Reset po impulsie recznym o . : Push-Pull, e
UMBZIXXE 44 g06ci 1.68s / 6.725 / 10.08s L&Y Nie e Active Low Bl e
Reset po impulsie recznym o . : Push-Pull, e
UMB2Z2XXE 4y 00sci 1.68s / 6.725 / 10.08s 5y AL e Active High Bl s
Reset po wigczeniu zasilania push-pull
UMB813xS Z opcja resetowania recznego 140 Tak 1.6s 80 ; - -40~85 SOP8
. N Active High
i watchdogiem
Reset po wigczeniu zasilania push-pull
UM706xS Z opcja resetowania recznego 140 Tak 1.6s 80 ; ! -40~85 SOP8
. . Active Low
i watchdogiem
Reset po wiaczeniu zasilania plus .
UM708xS ogolny reset reczny 140 Nie - 80 AENTE LT -40~85 SOP8

High




Nadzorowanie zasilania z watchdogiem i opcjg resetowania recznego um706/UM708/UM813

Opis produktu: Obudowa: °
Uktad UM706xS zawiera obwody odpowiedzialne za monitorowanie zasilania, SOP8 MR 1] WDO
ktdre generujg na wyjsciu sygnat resetu w przypadku braku zasilania, przywréce- Vee |Z RESET

nia zasllanla oraz §padku nap.l.ema pon.l'ze.J okreslonej wa_rtosm. AlftywaCJa tych GND [3] E .
obwoddéw nastepuje w sytuacji, gdy wejscie watchdoga nie zostanie pobudzone

w ciggu 1.6s. Uktad UM813xS jest odpowiednikiem UM706xS, tyle Zze z obstuga re- PFI[4] E PFO
setowania w trybie Active High. Uktad UM708xS jest odpowiednikiem UM706xS,
tyle ze z obstuga resetowania w trybie Active High zamiast watchdoga.

UM706

MR [T} ® [ 8] RESET

Kluczowe cechy:

Vee [ 7 ) RESET
- szeroki zakres napie¢ pracy, od 1V do 5.5V um708
- gwarantowane prawidtowe wartosci logiczne na wyjsciu do Vcc=1V GND EI LIl
* precyzyjne progi monitorowania napiecia zasilania: — El E PFO
2.63V, 2.93V, 3.08V, 4.38V, 4.63V
« impuls resetujacy o dtugosci 200ms
+ niezalezny watchdog ustawiony na 1.6s wR @ (8 ]WDO
* limit czasu (UM706xS, UM813xS) Vee [Z] RESET
- wyjScie resetu typu Active High (UM708xS, UM813xS) GND [Z] um813 E] WDI
* monitorowanie napiecia pozwalajace zgtosi¢ awarie zasilania PFI (7] E’ e

lub ostrzec o niskim poziomie baterii

- zakres temperatur. od -40°C do +85°C
* pobér pradu typowo na poziomie 80pA

Przyktad typowego zastosowania:
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3-pinowe uktady resetowania mikroprocesoréw umgos/ums10/umsos

Opis produktu: Obudowa:
Produkty z serii UM809/810/803 to niskokosztowe uktady nadzorcze S0T23-3, SC70-3
zaprojektowane do monitorowania stanu zasilania w systemach cyfrowych.
Charakteryzujg sie niskiem poborem pradu oraz niezawodnoscig dziatania. ] Reset-Reset
W razie potrzeby wysytajg one do procesora sygnat resetu i sg przeznaczone do UMB809
pracy z obwodami zasilanymi napieciem +5V, +3.3V, +3V i innymi. Sygnat resetu Vee[ Um810
jest utrzymywany jeszcze przez co najmniej 140ms od chwili, w ktérej napiecie ° [ JGND
zasilania osiggnie wymagany poziom progowy.
Kluczowe cechy: Przyktad typowego zastosowania:
+ szeroki zakres napiec¢ pracy, od 1V do 10V
vcC
* typowy prad spoczynkowy 3pA o
- brak wymaganych podzespotéw zewnetrznych T
- mate trzynézkowe obudowy SC70 i SOT23
vcC vceC
+ odporno$¢ na stany przej$ciowe na linii Vcc UMS09 PROCESOR
+ gwarantowane prawidtowe wartosci logiczne na wyjsciu do Vee=1V RESET wejscie
° . P e Hartoserogie SR UM810 peger RESET
* precyzyjne monitorowanie napiecia zasilajgcego dla zasilania UM803
2.5V, 3V, 3.3V, 5V
GND GND
+ wyj$cie resetu typu Push-Pull Active Low (UM809)
- wyjscie resetu typu Push-Pull Active High (UM810) J' J'
- wyj$cie resetu typu Open-Drain Active Low (UM803) - i
+ szeroki zakres temperatur pracy: od -40°C do 105°C
Translatory poziomoéw
Translatory
poziomoéw
Push-Pull
i Open Drain tylko Push-Pull
8 bit, 4 bit, 2 bit, 1 bit,
4 bit 2 bit 1 bit duza szybkos¢ duza szybkos¢ duza szybkos¢ duza szybkos¢
dziatania dziatania dziatania dziatania
UM3212
UM3204 UM3202 UM2001P UM3308 UM3304 UM3302 UM3301




v Maksymalna predkosé ESD
Symbol (\C/c)" przesytu danych (Mbps) (kV) Obudowa
Vcea=3.3V (Port B)

1 kanat, automatyczne wykrywanie kierunku, N N S0T563
A wyj$cie CMOS L2=2ilE el ey 15 DFNG6 1.45x1.0
UM3302H 2 kanaty, automaty_gzr_‘ne wykrywanie kierunku, 12~3.6 1.65~5.5 100 +15 CSP8 1.9%0.9
wyjscie CMOS
4 kanaty, automatyczne wykrywanie kierunku oy s
UM3304 ! wyiscie CMOS ’ 1.2~3.6 1.65~5.5 100 4 QFN14 3.5x3.5
e QFN162.8x1.6
UM3308 SRR EELETEREAR L EIENELEIY, | g aas | 6555 100 +15 CSP20 2.7x2.4
wyjscie CMOS
CSP8 1.9x0.9
2 kanaty, automatyczne wykrywanie kierunku, N N 24Mbps (Push-Pull) DFN8 1.7x1.35
UM3202 wyjécie Push-Pull lub Open-Drain 166~36 2.3~55 2Mbps (Open-Drain) 15 QFN101.8x1.4
VSSOP8
Lo CSP121.9x1.4
UM3204 4 kanaty, _a’ut.omatyczne wykrywanie k'lerunku, 1.65~3.6 2355 24Mbps (Push—PqII) +5 QFN143.5x3 5
wyjscie Push-Pull lub Open-Drain 2Mbps (Open-Drain) TSSOP14
2 kanaty, automatyczne wykrywanie kierunku, N N MSOP8
UM3212 wyjscie Push-Pull lub Open-Drain 1~33 1.8~5 lilEps el E) 4 DFN8 2.1x1.6
2 kanaty, automatyczne wykrywanie kierunku, N N TSSOP8
UM2002 wyjécie Push-Pull lub Open-Drain 1~33 1.8~5 S bilps (0 S 4 SOP8
1 kanat, automatyczne wykrywanie kierunku, N N
UM2001P wyjscie Push-Pull lub Open-Drain 1~3.3 1.8~5 3.4Mbps (maks.) +4 SOT363
Dwukierunkowy translator pozioméw z wyjsciem typu Push-Pull
Opis produktu: Obudowa:
Produkty z serii UM330x to translatory pozioméw z wbudowanym zabezpiecze- UM3301 - SO0T23-6/SOT363/DFN6
niem przed ESD. Zapewniajg one mozliwos$c¢ przesytu danych miedzy systema- UM3302 - CSPS8
mi, w ktérych stosowane sg rézne napiecia zasilania. Port A obstuguje uktad
. Y . 2 e pie T g ! Y UM3304 - CSP12/WQFN14/QFN16
zasilane napieciem Vcca. Napiecie Vcca moze miescic sie w przedziale od 1.2V
do 3.6V. Port B obstuguje uktady zasilane napieciem Vcca. Napiecie Vccs moze UM3308 — CSP20
miescic¢ sie w przedziale od 1.65V do 5.5V. Oba porty we-wy obstugujg automaty-
czne wykrywanie kierunku, w zwigzku z czym nie ma potrzeby stosowania osob-
nej nézki uktadu do wyboru kierunku transmisji.
Kluczowe cechy: Przyktad typowego zastosowania:
- 0d 1.2V do 3.6V na porcie Aiod 1.65V do 5.5V na porcie B
o . - . . . . VCeB
* mozliwo$¢ odizolowania uktadu - jesli po ktérejkolwiek stronie Vcc zostanie VECA
zwarte z GND, wszystkie wyjs$cia przyjma stan wysokiej impedancji -
- stan wejscia OE rozpatrywany wzgledem Vcca & —————— 1re _:q
| tryb One Shot| |
+ brak wymaganych podzespotéw zewnetrznych | +
| r——""
- niskie zuzycie energii Dc |
- odpornosc¢ na zatrzasniecie przekraczajgca 100mA - 4K :
+ ochrona przed ESD na portach B na poziomie +15kV ESD 1o A : TLN ! IoY:]
- S . b+ re mrbo.-.eshm—:"
- gwarantowana obstuga predkosci transmisji rownej 20Mbps w catym | |trybOneshot I
zakresie napigc¢ zasilania, w przypadku $cisle okreslonych napieé mozliwos¢ IS i - =
przesytu danych nawet z predkos$cig 100Mbps.
4K

'_ JLN
tryb One Shot




Dwukierunkowy translator pozioméw z wyjsciem typu Open-Drain i Push-Pull ums202/um3204

Opis produktu: Obudowa:
Produkty z serii UM320x to dwukanatowe translatory pozioméw z wbudowa- UM3202 — DFN8/QFN10
nym zabezpieczeniem przed ESD do +15kV. Zapewniajg one mozliwos¢ prze- UM3204 — CSP12/QFN14/TSSOP14

sytu danych miedzy systemami, w ktérych stosowane sg rézne napiecia zasila-

nia. Poziomy logiczne obowigzujgce po kazdej stronie uktadu okre$lane sg na veea [Ty (CE] vees

podstawie przytozonych napie¢ Vces i Vcca. Poziom logiczny wystepujacy po a3y (3] 8

stronie Vcca urzadzenia jest ttumaczony na napiecie bedace odpowiednikiem o 37 (CE] =
GND 3] ~F |

tego samego poziomu logicznego po stronie Vces i na odwrét.

Kluczowe cechy: Przyktad typowego zastosowania:
- maksymalna predko$¢ przesytu danych: 24Mbps (wyjscie Push-Pull), . i
2Mbps (wyjécie Open-Drain) U U
+ dwukierunkowa translacja poziomow
+od 1.65V do 3.6V na porcie Ai od 2.3V do 5.5V na porcie B
: P L I—orgcs"hot Dn?%thot_[ L
+ ochrona przed ESD na porcie B na poziomie +15kV ESD
+ brak wymaganych podzespotéw zewnetrznych § b §
+ brak koniecznosci wiaczania zasilania w okreslonej kolejnosci
+ zaréwno napiecie Vcca, jak i Vcce moze narastac jako pierwsze
vova_ [] . + ] wove
N
Gama produktéw z zakresu interfejsow
Uktady
interfejsowe
RS485 RS422 RS232
zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie zasilanie
od 3.3V 5y od 3.3V oy By od 3.3V
do 5V do 5V do 5V
UM3483 UM3085 UM202
UM3486 UM3088 UM3491 UM491 UM232 1TX/1RX 2TX/2RX 3TX/5RX
UM3232
UM3221 UM3222 umM3243




Uktady interfejsowe z serii RS232

Szybkosé

przesytania [EHESEE Zabezpieczenie ESD (kv)
Obudowa

Symbol rac A
g danych p(oc)y fail-safe Wytadowania Wytadowania
(kbps) kontaktowe powietrzne

SOP16
UM202EEXE 2TX/2RX, zasilanie 5V 120 -40~+85 Tak +8 =18 DIP16
TSSOP16
SOP16
UM232ECXE 2TX/2RX, zasilanie 5V 120 0~+70 Tak 18 RIS DIP16
TSSOP16
SOP16
UM232EEXE 2TX/2RX, zasilanie 5V 120 -40~+85 Tak +8 =18 DIP16
TSSOP16
TSSOP16
- SOP16
UM3232EEXE 2TX/2RX, zasilanie 5V 250 -40~+85 Tak +8 +15 SSOP16
DIP16
2TX/2RX zasilanie 3~5.5V,
UM3222EEUE z mozliwoscig wtaczania 250 -40~+85 Tak 18 15 TSSOP20
i wytgczania
1TX/1RX zasilanie 3~5.5V, TSSOP16
UM3221EEXE z mozliwoscig wtgczania 250 -40~+85 Tak 18 15 SSOP16
i wytgczania
TSSOP28
UM3243EExx 3TX/5RX zasilanie 3~5.5V 250 -40~+85 Tak +8 15 SSSC?PF;Zga

QFN32 5.0x5.0

Transceivery RS-232 z zabezpieczeniem fail-safe zasilane napieciem od 3.0V do 5.5V
UM3232/UM3222/UM3221

Opis produktu: Obudowa:
UM3221E/UM3222E/UM3232E to transceivery RS-232 zasilane napieciem 3.3V UM3232 — TSSOP16/SSOP16/SOP16 o]’ -
16/ SHDN
i przeznaczone do urzadzen przenosnych. Uktad UM3221E ma jeden nadajnik UM3222 — TSSOP20 mg %V"
ij iornik M3222E/UM3232E maj . Ukt hu- = 14 GHD
!Jeqen c_ndb_lorm ; pc?dczas gd)ﬁU 3 /U ’3. 3 maJ§ p_o_dwaf Uktady cechu UM3221 — TSSOP16/SOP16 o] ugazr e [ 100
ja sie niskim zuzyciem energii, duzg predkoscig transmisji i zwiekszong odpor- c2+[3] [ ne
noscia na ESD. Ci'_% % e
R1IN[E] [9] R10UT
Kluczowe cechy: I l% o -
 7godnos¢ ze standardami EIA/TIA-232-F ilaniu napieciem od +3.0V . 920 b E“’"’
zgodnos¢ ze standardami -232-F przy zasilaniu napieciem o . o[ R mour v 2] anp
do +5.5V c2+ 5] UM3222E [i6] RUN ci- [3] 14 T10uT
. . . L o cz-[6] 18] mrouT c2+ [4] UM3232E 13 R1IN
+ zgodno$¢ z poziomami EIA/TIA-562 z zakresu +3.7V przy napieciu zasilania v[7] 7 e cz- 5] i) riouT
réwnym 2.7V 72007 (8} ENE v [ 1 Tin
e B T2ouT [7] ERr
+ zwiekszona odpornos¢ na ESD: “2°U‘a 1] ne 2N (5] 9] R2OUT
+ +15kV, model ciata ludzkiego (HBM)
+ +15kV wg IEC61000-4-2, wytadowanie powietrzne Przyktad typowego zastosowania:
+ +8kV wg IEC61000-4-2, wytadowanie kontaktowe b T &
- maty prad spoczynkowy po wytgczeniu (1pA w modelu UM3221E/UM3222E) 18
1 Vee 2
- obstuga transmisji z predko$cig przynajmniej 250kbps e, !
B o _ il UM3232E | leet
+ odpornos$¢ na zatrzasniecie przekraczajgca 200mA o {“2’ s "l
5
+ zabezpieczenie fail-safe i mozliwo$¢ roztgczania i podtgczania w trakcie pracy ( geas
+ zgodno$¢ z poziomami logicznymi 1.8V na wejsciu i wyjsciu przy Vcc=3.3V i ook Ttow] 14
WEJSCIA { * I! WYJSCIA
TTL/CMOS 400K RS-232
10 | Taw T2t l...
12| Rl Rim| 13
i i, e
Regut i I
=
!




Uktady interfejsowe z serii RS485/RS422

Szybkosé

Symbol przesytania

danych
(Mbps)

Interfejs RS485

UMB3085EE 1TX/1RX, zasilanie 5V 0.5
UM3088EE 1TX/1RX, zasilanie 5V 2.5
UMB3483EE 1TX/1RX, zasilanie 3.3V 0.5
UM3486EE 1TX/1RX, zasilanie 3.3V 2.5
UM3352EE 1TX/1RX, zasilanie 5V 0.5

1TX/1RX, zasilanie 5V, automatyczna

UM3087EE A " ] . 0.5
korekcja polaryzacji magistrali
Interfejs RS422
UMA491EE 1TX/1RX, zasilanie 5V 25
UMB3491EE 1TX/1RX, zasilanie 3.3V 10
UMA488EE 1TX/1RX, zasilanie 5V 25

Maks. liczba ESD (kV)

Zabezpieczenie uktadow na

i ) . ) i Obudowa
fail-safe jednej Wytadowania | Wytadowania
magistrali kontaktowe powietrzne

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

256 +8 +15 %?F',’:
256 +8 +15 s
256 +8 £15 s
256 +8 £15 s
256 +8 £15 s
256 +8 £15 SoPs
256 +8 +15 e
256 +8 +15 e
256 +8 £15 s

Transceivery RS485 z zabezpieczeniem przed ESD na poziomie +/-15kV,
ograniczeniem slew-rate i zabezpieczeniem fail-safe umaoss/umsoss

Opis produktu:

Uktady UM3085/UM3088 to szybkie transceivery do komunikacji RS-485, zabez-
pieczone przed ESD do +15kV. Zawierajg po jednym nadajniku i jednym odbior-
niku. Zastosowano w nich obwody zabezpieczen fail-safe, ktére gwarantuja, ze
na wyjsciu odbiornika pojawi sie stan wysoki w sytuacji, gdy wejscie nadajnika

bedzie zwarte, rozwarte lub nieaktywne. Oznacza to, ze w sytuacji, gdy wszystkie
nadajniki na zaterminowanej magistrali beda nieaktywne (tryb wysokiej impe-

dancji), na wyjsciu odbiornika bedzie panowat wysoki stan logiczny.

Kluczowe cechy:
+ ochrona wyprowadzen we/wy RS-485 przed ESD
+ +15kV, model ciata ludzkiego
+ +15kV wg IEC61000-4-2, wytadowanie powietrzne
- w petni niezawodny odbiornik zachowujacy jednoczesnie zgodnos¢
z EIA/TIA-485
* ograniczenie slew-rate utatwia bezbtedng transmisje danych
+ tryb shutdown o niskim poborze pradu (2nA)
- zakres napie¢ wejsciowych common-mode od =7V do +12V
» mozliwos$¢ stosowania do 256 transceiveréw na jednej magistrali
- zabezpieczenie temperaturowe

+ ochrona przecigzeniowa w postaci ogranicznika pradu

Obudowa:
SOP8, DIP8
Ao [1

. -
ﬁlzﬁ B
o€ [3] b—I,A
uE%}J_ 5] oo

DIP/SO

Przyktad typowego zastosowania:

=]
&

R
il




Gama produktéw z zakresu zasilania

produkty z zakresu

zasilania
przetwornice stabilizatory
impulsowe DC/DC liniowe
przetwornice przetwornice werc.le . werc.le . bardzo niski prad szybka odpowiedz
obnizajgce odwyzszajgce wysokonapieciowe wysokonapigciowe, Ig, LDO impulsowa
12 pocwyzszaj do 30V, LDO LDO 9 P

UM3501 UM1660 UM1431 UM142xx UM153xx UM1750

UM3502 UM3429 UM1441 UM143xx UM154xx UM3T75xx

UM3510 UM1665 UM1770

Przetwornice podwyzszajgce DC/DC

Symbol Vin (V Vour (V lumir (MA) Czestotliwosé (MHz) Maksymalna Obudowa
((UELED) (typ) sprawnos¢é

Podwyzszajaca, PWM, tryb napigeciowy, . . o S0T23-6

Lot z trybem matego obcigzenia Ukt A U e DFN8 2.0x2.0
Podwyzszajaca, PFM, N N o S0T23-5

e tryb statonapieciowy 2 2 =l U (e, (L0 DFN6 2.0x2.0
Podwyzszajaca, PFM, o S0T23-5

UMICEo tryb statonapieciowy 0 ot 2 U e, G50 DFNG6 3.0x3.0

Przetwornice obnizajgce DC/DC

oo [ oo s

Niskonapieciowe synchroniczne przetwornice obnizajgce (V, <6V)

UM3500 Obnizajgca, PWM, tryb pradowy 2.5~5.5 0.6~VIN 600 1.5 96% S0T23-5

Obnizajaca, PWM, tryb pradowy, " N o S0T23-5
CLak z trybem matego obcigzenia AR Gt e 1.2 el DFNG6 2.0x2.0
UM3s02qa  Obnizaiaca, PWM, tryb pradowy, 2.5~5.5 0.6~5 600 1.2 90% QFN24 4.0x4.0

z wbudowang cewka

Obnizajaca, PWM, tryb pradowy, SOT23-6

UM3510 z trybem matego obcigzenia 2.5~6 0.6~VIN 1000 2.25 95% DFNG 2.0x2.0

i mozliwos$cig wyboru trybu pracy
Przetwornica obnizajgca, wysokie napiecie wejéciowe, duzy prad wyjsciowy (V, 26V, |, ,22A)

UM5482S8 Obnizajgca, PWM, tryb pradowy 4.75~18 1.8~5 2000 0.34 90% SOP8




Synchroniczna przetwornica obnizajgca DC/DC, 600mA, 1.2MHz umsso1

Opis produktu: Obudowa: % o N e Tamtc
UM3501 to przetwornica obnizajagca DC/DC o duzej sprawnosci, pracujgca . . ':___3 .
w trybie PWM i zdolna dostarcza¢ prad wyjsciowy 600mA przy szerokim za- _§1Il -

3] en o3 A ALV N L
kresie napiecia zasilajgcego od 2.5V do 5.5V. UM3501 automatycznie wytgcza - 1 . :

synchroniczny prostownik w sytuacji, gdy przez cewke ptynie niewielki prad, S0T23-5 DFN6

i wiacza nieciagty tryb pracy PWM. Wykres: sprawnosc¢ vs prad wyjsciowy

100
Kluczowe cechy: o 111 !
+ duza sprawnos¢: do 90% Y M : ~
pratnose: ¢ LA X I T TLN
+ stata czestotliwo$¢ pracy 1.2MHz . Tryb porniania impulsow zwiiaza
- prad wyjsciowy 600mA % : [ sprawnosc przy maltych obciazeniach
=
» wbudowany wtgcznik i prostownik synchroniczny - brak koniecznosci z
stosowania diody Schottky'ego. & 4
- zakres napiecia zasilajgcego od 2.5V do 5.5V B vy
+ maty prad spoczynkowy: 50pA 0l imea
. . . L ULl
+ zabezpieczenie termiczne ’ 10 100 1000
- pobér pradu trybie shutdown <1pA Prad ngc"’.""" (m4)
Przyktad typowego zastosowania:
VIN 2.5V~5 5V L22uH  your=1.8v

VIN 5W
R2 o2

UM3501 B34K 10uF
R1 2
316K L

[+
4.7uF

Przetwornica obnizajgca DC/DC z wyborem trybu pracy umssio

Opis urzadzenia: Obudowa:
UM3510 to wysokosprawna, synchroniczna przetwornica obnizajgca DC/DC S0T23-6
PWM/PFM z mozliwos$ciag wymuszenia trybu PWM. Obstuguje ona napiecia DFN6 2.0x2.0

wejsciowe z zakresu od 2.5V do 6V i dziata z czestotliwoscig 2.25MHz. Gwa-
rantowany prad wyj$ciowy to 1A. Dzieki mozliwos$ci wyboru trybu pracy projek-
tant urzadzen ma mozliwo$¢ optymalizacji sprawnosci uktadu zasilania badz
poziomu zaktdcen.

Kluczowe cechy:

+ duza sprawnosé: do 96% + zakres napiecia zasilajgcego
- stata czestotliwo$é pracy 2.25MHz 0d 2.5V do 6V
- prad wyjsciowy 1A * maty prad spoczynkowy:

. . A X i
+ prostownik synchroniczny 56uA (typowo, w trybie 0)

- brak koniecznosci stosowania * wejscie wyboru trybu pracy

diody Schottky'ego + pobdr pradu w trybie shutdown <1pA

Sprawnos$é UM3510 w trybie PWM/PFM (0) i w trybie wymuszonego PWM (1)

sprawnos¢ vs prad wyjsciowy sprawnos$¢ vs prad wyjsciowy
Vout=1.8V, Tryb=0 Vout=1.8V, Tryb=1
100 100
20 M i 90 - 5 %--
— 80 e — 80 = " 1 =
é& ] '\a-fd / A a
ot 70 O 70 ’ 7 =
. . 1l A LA
@ 60 @ g0
o o 7 1A
s s 7
© 40 —WIN=2.5V []] © 40 A A~ —_—\fIN=2.5V
g 30 —VIN=36V {1 8 30 AT —_— av ([
w w L1 | VIN=3.6V
20 —VIN=42V 11 20 /5;' T —VIN=42V [Tl
0 111l V"?"?‘quu mill ° =7 ——\/IN=6.0V []]
0 0
1 10 100 1000 1 10 100 1000

Prad wyjsciowy (mA) Prad wyjsciowy (mA)




Synchroniczna przetwornica obnizajgca DC/DC, 2A, 18V umsas2

Opis urzadzenia: Obudowa:

P a Bs [1] o 8| ss
UMb5482 to synchroniczna przetwornica obnizajgca DC/DC z wbudowanymi SOP8 ™ ==
MOSFET-ami mocy. Stanowi ona bardzo kompaktowe rozwigzanie, dzieki kto- e e
remu mozna, przy minimalnej liczbie podzespotdw zewnetrznych, uzyskac na A i
wyjsciu staty prad o natezeniu 2A przy szerokim zakresie napie¢ wejsciowych,

a to wszystko przy zachowaniu doskonatej stabilnosci napieciowej i pradowe;. s L,
ysteo prey : ) - )| pracowe) Wykres: sprawnos$¢ vs prad wyjsciowy
Praca w trybie pradowym pozwala szybko reagowac na zmiany obcigzenia i sta-
bilizowaé petle. 100 |
. . . . . * AT A
Posiada wbudowane zabezpieczenie nadpradowe, termiczne i soft start. 80 p
g 4
o 60 4
-l
Kluczowe cechy: g ™
g 0 ——VIN=V
* prad wyjsciowy 2A E 30 ; VIN=GV
. L S @ 20 f % —VIN=12V ]
+ szeroki zakres napiecia wej$ciowego od 4.75V do 18V 10 %| | ::::u:_::v
. . . L L L LLULIL L1 1
+ maksymalny wspoétczynnik wypetnienia 90% ) 10 100 1000 10000
+ sprawnos¢ do 93% Prad wyjsciowy (ma)
- stata czestotliwo$¢ pracy 340kHz Przyktad typowego zastosowania:
C5
- wbudowane 2 MOSFET-y mocy 130mQ il
* programowalny soft start 10uF/26V
- . CERAMICZNE 2 1 L1 .
+ zabezpieczenie nadpradowe typu cycle-by-cycle = o om 10 —o}g‘;ﬂsmt
- blokada w przypadku za niskiego napiecia na wejsciu o umsas2 . el
f T cour b 1d
c2
4 L Lo | 23pFreav
= =10khy T CERAMICZNE
C4 1% x2
:I:o.mF < R3
== 5.6k0

Przetwornica podwyzszajgca DC/DC matej mocy umieeo
Opis urzadzenia: Obudowa: ] — 15 sw
UM1660 to przetwornica podwyzszajgca DC/DC pracujgca w trybie PFM DFN6 2.0x2.0 oo ‘2‘_‘5 . e
z czestotliwoscig do TMHz. Uktad ma wbudowane zabezpieczenie pragdowe - '
400mA, co przekfada sie na nizsze tetnienia napiecia wyjéciowego. Maty EN 331 ______ii4]|Fe
prad spoczynkowy (typowo 36pA) wraz ze zoptymalizowanym mechanizmem
sterujgcym sprawiajg, ze urzadzenie jest w stanie osiggnaé¢ bardzo duza Wykres: sprawnos$¢ vs prad wyjsciowy
sprawno$¢ niezaleznie od wielko$ci obcigzenia. 100%

90% -
Kluczowe cechy: 80% == —
- napiecie wejéciowe od 2V do 6V g ™
. - B3 60%
+ regulowane napiecie wyjsciowe do 28V g
50%
» wbudowane ograniczenie pradu do 400mA ,EL .
+ czestotliwo$¢ pracy do 1TMHz 0% — VIN=5.0V |
* typowy prad spoczynkowy bez obcigzenia 36pA s0b— Vo=18V,L=10pH :::::2:: |
- maksymalny prad pobierany w trybie shutdown 1pA oL LI |1 [ LI
0.1 1 10 100
+ wbudowany soft start Prad wyjéciowy (ma)
Przyktad typowego zastosowania:
ViN=20- 8V u'i:n Ly Vour
o = - T af & O
l = CFF
4?‘ =":?“-"

Rl
Vout = —_—
out =1.233x(1+ R2)




Stabilizatory liniowe

Prad wyjsciowy 350mA, bardzo niski spadek napiecia (drop-out)

Vin (V)
(min)

Vin (V)
(maks.)

Vour(V)

1g@ Vin_max

(HA)
(typ)

Voror(MV)@ lo
(maks.)

g Szybka odpowiedz Regulowane wyjscie
UM1750-00 impulsowa 25 6 od 1V do 5V
A Mozliwo$¢ regulacji napiecia
UM1750-xx Szyl_aka odpowiedz 2.5 6 wyjsciowego od 1V do 4V
impulsowa ;
z krokiem co 0.1V
Prad wyjsciowy 500mA
Prad wyjsciowy 500mA, Mozliwos$¢ regulacji napiecia
UM177xx bardzo niski spadek 2.5 6 wyjséciowego od 1.2V do 3.5V
napiecia (drop-out) z krokiem co 0.1V
Niski poziom zaktécen
. Mozliwos$¢ regulacji napiecia
Uhiee || U vty ik 2.7 55 wyjsciowego od 1.5V do 3.3V
Mate zaktdcenia 56pVrmMs )
z krokiem co 0.1V
Wysokie napiecie wejsciowe
Mozliwos$¢ regulacji napiecia
UM142xx Napiecie wejsciowe 12V 2.5 12 wyjsciowego od 2.5V do 5V
z krokiem co 0.1V
Mozliwos$¢ regulacji napiecia
UM1430 Napiecie wejsciowe 18V 3.6 18 wyj$ciowego od 2V do 6V
z krokiem co 0.1V
Bardzo niski prad Iq
Mozliwos$¢ regulacji napiecia
UM153xx Bardzo niski prad Iq 2.2 5.5 wyjs$ciowego od 1.5V do 4V

z krokiem co 0.1V

350 190
350 190
500 120
150 88
300 9

30 4.8
100 1.2

150@150mA

150@150mA

400@500mA

140@100mA

300@150mA

200@30mA

700@100mA

Obudowa

S0T23-5
SOT89-5
DFN6

S0T23-5
SOT89-5
DFN6

DFN6
SOT89-5

S0T23-5
SOT353
DFN6

S0T23-3
SOT89-3

S0T23-3
SOT89-3

S0T23-3
SOT89-3

Stabilizator LDO o bardzo niskim spadku napiecia i szybkiej odpowiedzi impulsowej umi1750

Opis urzadzenia:

Produkty z serii UM1750 to stabilizatory liniowe o bardzo niskim spadku napie-
cia, zaprojektowane z myslg o urzadzeniach przenosnych matej mocy. Typowo
na wyjsciu obserwuje sie szumy na poziomie zaledwie 195uVrms, a maksymalny
spadek napiecia wynosi typowo 110mV przy poborze pradu 150mA. Wbudowa-
ny MOSFET typu P nie wymaga pradu bramki, dzieki czemu podczas normalnej
pracy urzadzenie moze pobiera¢ jedynie 190pA przy maksymalnym obcigzeniu
na poziomie 350mA. Dzieki zastosowaniu wyprowadzenia pozwalajacego wyta-
czy¢ uktad, UM1750 moze pobiera¢ prad ponizej 1pA.

Kluczowe cechy:

+ bardzo niski spadek napiecia: 150mV (maks.) przy 150mA

* maksymalne napiecie wejsciowe: 6V

- doktadno$¢ napiecia na poziomie 2% dla Vout>1.5V

- doktadnos$¢ napiecia na poziomie +30mV dla Vout<1.5V

+ szybka odpowiedz impulsowa

* blokada w przypadku za niskiego napiecia na wejsciu

- state napiecie wyjsciowe dla serii UM1750X%-xx, od 1V do 4V z krokiem co 0.1V
+ regulowane napiecie wyjsciowe od 1V do 5V dla serii UM1750X-00

+ ogranicznik pradu wyjsciowego

- stabilna praca juz przy kondensatorze wyjsciowym o pojemnosci 1uF

- zabezpieczenie przeciwzwarciowe i termiczne

Obudowa:
) L ]
[} m— —Jsour Wi [ JsouT

GND 2] GNo2 [

SHON 3] P - [ Jars
UM1750S-xx UM1750S-00
S0T23-5 S0T23-5

Wj_l("_jlf:nc m]jlr' 1|| ]
.___: [ I | —

GND i NC GMD 1 NC
i S i I

L O . O R T £
UM1750DAXx UM1750DA-00
DFN6 2.0x2.0 DFN6 2.0x2.0
° °

un o s B oor

ano (2] ] GND 6N (2] ] GND

swon [ [T 5Hon (2] 10
UM1750Y-xx UM1750Y-00
S0T89-5 SO0T89-5




Stabilizator LDO o ultraniskim pradzie spoczynkowym umisso

Opis: Obudowa:
Uktady z serii UM1550 to stabilizatory LDO o ultraniskim pradzie spoczynko- S0T23-3
wym. Zakres napie¢ wyjsciowych to od 1.2V do 5V przy napieciu zasilajgcym ono [T] °
z zakresu od 2.2V do 8V.
VIN
Rynki i zastosowania: vour
+ Czujniki bezprzewodowe
. L .. S0T89-3
* Liczniki mediéw
[ J
+ Telefony komérkowe vouT[ 1| eND 1| @
* Piloty ™
. 10T GND [2_] GND VIN [2 VIN
+ Zabawki
VIN [3 VouT [3
Kluczowe cechy: Korzysci:
+ ultra niski prad Iq: 2pA przy ViIN=3V 1. Wygoda przy zasilaniu bateryjnym D\F/II\:\T 1.0x1.0 NG DFN62.0x2.0
+ zakres napie¢ pracy od 2.2V do 7V 2. Wysokie napiecie wejsciowe iL,4’J N L\e,ui ne [17 ~ == r6] vour
- napiecie wyjsciowe od 1.2V do 5V 3. Prostota aplikacji PN - Ir | “
s N L _
- prad wyjsciowy 250mA przy VIN 23.5V 4. Niskie zuzycie energii AN EP P GND [ 2] | I [5] NC
+ szybka odpowiedz impulsowa NN LT L - I l -
oYU N [3D (L _ _J 4]
- ogranicznik pradu wyjsciowego M (2,
VOUT GND

Prad spoczynkowy vs napiecie wejsciowe

Prad spoczynkowy vs napigcie wejsciowe
UM1550 A0O lout=0mA

40 T T
35 | ——A00_1¥ ——a00_ 22
<
S g |
>
% 25
=
S 20
N
8 s
E ——
% L
- 1.0
g
a os
0.0
15 25 35 45 55 85 75 85
Napiecie wejsciowe (V)
Wydajnosé PSRR
PSRR vs Czestotliwosé
UM1550 A0O
80 T—T=T=TTTTTT T
——WVo=1.0V lo=50mA
L L ——WVo=1.0V,lo=2mA
70 = N ———Vo=4.0V lo=50mA
s A == XCB201,Vo=1.3V lo=40ma ||
[a el et Y |
C 60 1 g
7
a ss \Qk %
o M ¢l
g % N [/
— 45 N
% 40 NI/
"\./
35
30
25
10 100 1000 10000 100000

Czestotliwos¢ (Hz)




Filtry EMI

Filtry EMI
Filtr audio CRC CLC
CRC dolnoprzepustowy Raster 0.5 mm Raster 0.4 mm Raster 0.5 mm Raster 0.4 mm
umM8401 UMs8411 UM8601 UM8611
umM1002 UM6401 UM6411 UM6601 UM6611
UM4401 UM4411 UM4601 UM4611

Filtry CRC EMI z zabezpieczeniami przed ESD

L

N #m%ﬂow o—¢ _L HYYYN _L )
GND[ 2| 5 JGND cd
31 1% T T

cd
IN(3 |- 4 Jourt

Konfiguracja wyprowadzen filtra audio Schemat obwodu filtra CRC EMI (dla kazdej linii)

ESD (kV)
Symbol Chronione linie CJ(PF) © ] X Obudowa
Ve=2.5V Wytadowania | Wytadowania
kontaktowe powietrzne
- +8

UM1002 2 5 1 115 +15 S0T23-6

UM4401 4 5 100 10 150 18 115 DFN8 2.1x1.6
UM4411 4 5 100 10 150 +8 115 DFN8 1.7x1.3
UM6401 6 5 100 10 150 +8 115 DFN12 3.0x1.6
UM6411 6 5 100 10 150 +8 115 DFN12 2.5x1.3
umM8401 8 5 100 15 150 +8 115 DFN16 4.0x1.6
umMs8411 8 5 100 10 150 +8 115 DFN16 3.3x1.3




Filtry CLC EMI z zabezpieczeniami przed ESD

Cd Cd

Schemat obwodu filtra CLC EMI (dla kazdej linii)

Chroni o ESD (kV)
Symbol rlf’r:‘l':"e w:Z?\L/((@pF) Obudowa
kontaktowe powietrzne
UM4601 4 5 19 18 36 150 +8 +15 DFN8 2.0x2.0
UM4611 4 5 19 18 36 150 +8 +15 DFN8 1.7x1.3
UM6601 6 5 19 18 36 150 +8 +15 DFN12 3.0x1.6
UM6611 6 5 19 18 36 150 +8 +15 DFN12 2.5x1.3
UMB8601 8 5 19 18 36 150 +8 +15 DFN16 4.0x1.6
UMB8611 8 5 19 18 36 150 +8 +15 DFN16 3.3x1.3

Filtr EMI dla 8 linii z zabezpieczeniami przed ESD umse11

Funkcja Obudowa:
Ochrona 8 linii przed ESD/EMI DFN16 3.3x1.3
c g g g E g

Kluczowe cechy: ? 5 333 5 s 8
1. Ochrona przed ESD zgodnie z wymogami normy IEC61000-4-2, JJRNRNRRRARARRR

+8kV wytadowanie kontaktowe, +15kV, wytadowanie powietrzne t __ _g; __ j
2. Minimalne ttumienie: 30dB dla zakresu od 800MHz do 2.7GHz RO0nnnninn
3. Napiecie robocze transila: 5V 223z 2¢2%t¢g
4. Dtawik: 17nH (typowo)
5. Kondensatory: 15pF (typowo dla VR = 2.5V) L
Korzysci: cd cd
1. Dwukierunkowy filtr EMI z wbudowanym transilem I I

2. Ochrona i filtracja 8 linii = = = —

3. Technologia pétprzewodnikowa .
Schemat urzadzenia (8x)




Produkty ESD

Drabinka transili
o ultraniskiej
pojemnosci

Ochrona 2 linii Ochrona 4 linii

UM5202 UM5302 UM5204 UM5304 UM5404

Ochrona portéw USB i Ethernet

ESD (kV)

Symbol Chronione linie ) Obudowa
Wytadowania Wytadowa
kontaktowe powietrzne

Ochrona portéw USB i Ethernet

UMb5202EEDF Jednokierunkowa 2 5 2 18 15 SO0T143
UMb5204EEAF Jednokierunkowa 4 5 2 18 15 SC70-6
UM5204EEBF Jednokierunkowa 4 5 2 18 15 SC89-6
UM5204EECF Jednokierunkowa 4 5 2 18 15 TSOP-6
UMB5304EEAF Jednokierunkowa 4 5 2 18 15 SC70-6
UM5304EEBF Jednokierunkowa 4 5 2 18 15 SC89-6
UM5304EECF Jednokierunkowa 4 5 2 +8 +15 TSOP-6

Test USB 2.0 typu wykres oka ums204

Sygnat réznicowy (V)

Czas (ns)




Ochrona portu Ethernet i USB ums204ee

TH+

Port
10/100M
Ethernet

et

RJ45

2| zystany

TX+

RX+

T®—

RX+

RX—
B A
niewyko-

rzystany

Ochrona portu 10/100M Ethernet przed ESD

jir

Ry VBus
VWY D+ Port
A USB
D-
Kontroler | | | vYvy [
uUSB ¢r ler - in GND
- 1= vtvaus
RT = . Port
RT USB
_I T VAAA/ D-
_EGND
Ic T —
Ochrona portu USB 2.0 przed ESD
Przetaczniki
Przetaczniki
o duzej przepustowosci
Pojedynczy typu SPDT Podwdéjny typu SPDT Podwdéjny typu DPDT
UM3257 UM3670
Smglgs uUM4717 UM7222
UM4258 UM9636




Przetgczniki szerokopasmowe (BW>200MHz)

Ron(Q) FrEiG Izolacja w stanie Odporno$é na
ST Vee (V) (n::ks ) s il T obudows
(dB) ()

Pojedynczy typu SPDT,

UM3156 1.65~5.5 230 -60 -54 SC70-6
niski lcct

UM3157 1.65~5.5 Pojedynczy typu SPDT, 10 250 57 -54 SC70-6
niski lcct

UM3257 1.65~5.5 Podwdjny typu SPDT, 10 250 -55 -54 DFN12 3.0x1.6
niski lcct

UM3258 1.65~5.5 Podwdjny typu SPDT, 10 300 -55 -54 DFN12 3.0x1.0
niski lcct

um4717 1.8~55 Podwajny typu SPDT 6 300 -55 -80 CSP10

UM4717Q 1.8~55 Podwéjny typu SPDT 6 300 -55 -80 QFN10 1.8x1.4

UM4258Q 1.8~55 Podwajny typu SPDT 45 300 -55 -80 QFN101.8x1.4

UM3670 1.8~55 Podwadjny typu SPDT 10 300 -55 -60 QFN16 3.0x3.0

UM3670A 1.8~55 Podwadjny typu SPDT 10 300 -55 -60 QFN16 2.6x1.8

UM7222 27~55 Podwajny typu SPDT 9 550 -25@250MHz -48@250MHz QFN10 1.8x1.4

UM7222A 27~55 Podwajny typu SPDT 9 550 -25@250MHz -48@250MHz QFN102.1x1.6

UM9636 2.7~12 Podwadjny typu SPDT 110 720 -58 -67 QFN10 1.8x1.4

Pojedynczy typu DPDT, 4.6 (Audio)
UM1153 27~5 obstuga sygnatow = (USB) 900 (USB) -81@100kHz -93@100kHz QFN10 1.8x1.4
o odwrotnej polaryzacji :
Analogowy przetgcznik USB 2.0 typu DPDT umr7222
Opis: Obudowa:
UM7222 to szybki dwuportowy przetacznik do transmisji danych, zoptymali- QFN10 1.8x1.4

zowany pod katem przetgczania sygnatéw USB 2.0, charakteryzujacy sie niskim
poborem energii. Obstuguje sygnaty biegngce w obu kierunkach, pozwalajac
uzyskaé¢ pasmo trzydecybelowe 550MHz i izolacje portéw / odpornos¢ na
przestuchy na poziomie -50dB przy 250MHz.

Kluczowe cechy:

* niska wartosc R;,: 6.50 @3V Rozktad wyprowadzen:
+ bardzo ograniczone zjawisko wstrzykiwania tadunkéw

+ pasmo trzydecybelowe 550MHz (typowo)
+ obstuga standardu USB 2.0
- ochrona przed odcieciem zasilania

* niemal zerowy czas propagacji

Korzysci:

HSD1+ HSD2+

+ zgodno$¢ z szerokg gama zrédet napieciowych

* minimalne ttumienie .
, . Przyktad typowego zastosowania:
- idealny do sygnatéw réznicowych

* mate znieksztatcenia sygnatu Przelgcznik
logowy
* petna zgodnos$¢, pozwalajaca ograniczy¢ liczbe pinéw ztgcza :a\c
Transcei
* OVT na liniach D+ i D-: do 5.5V s 0

F
=

MR

o




Wysokonapieciowy przetagcznik analogowy o szerokim pasmie umas3s

Opis:
Szybki, podwdjny przetacznik analogowy SPDT

Rynki i zastosowania:

+ niezawodne systemy akwizycji danych
+ aparatura medyczna

* urzadzenia precyzyjne

+ szybka transmisja danych

* przyrzady do automatyzacji testow

- aplikacje typu sample and hold

Kluczowe cechy:

1. Zakres napiecia zasilania od 2.7V do 12V

2. Pasmo trzydecybelowe 720MHz

3. Niski poziom przestuchéw: typowo -67dB (10MHz)
4. Izolacja w stanie OFF: typowo -58dB (10MHz)
5. Pojemnos¢ w stanie ON: typowo 6.5pF
6. Maty pobér pradu: TpA
7

. Bezotowiowa obudowa QFN10

Korzysci:

1. Szeroki zakres napiecia zasilajgcego
2. Duza integralnos¢ szybkich sygnatéw
3. Minimalne zaktécenia

4. Niewielkie znieksztatcenia

5. Niskie zuzycie energii

6. Oszczednos$¢ miejsca

Obudowa:
QFN101.8x1.4

Rozktad wyprowadzen:

S24 S2B
v+ 8 |7 |ﬁ-| 5 |Dp2
INEG) - 4 |D1
]
ao[ 10 H|, 2 L:a siB
@
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Autoryzowany Dystrybutor
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